KF552

Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

Firma: TESLA

Wykonanie: podwdjny tranzystor polowy
MOS, kanal typu P, o duzej rezystancji wej-
Sciowej, w obudowie metalowej,
potaczone z obudowa

podioze

Zastosowanie: wzmacniacze, uklady impul-
sowe i przciaczajace

Rys. 1-801. KF552

Wartosci charakterystyczne®
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przy Upgs = —10 V
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Wartosci graniczne®

- UDSM max ‘ 10 v
- USDM max . 10 v
- UGSM max 30 v
- UGDM max i 30 A4

D tamb = ~25°C
2) dla jednego systemu
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